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1, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem arkusza jest

metoda pomiaru napigcia kolektor-emiter U emiter—

CEO |
-kolektor UECO fototranzystora ( z wyprowadzona i niewy-
prowadzona bazg) przeznaczonych do detekcji promienio-
wania elektromagnetycznego w zakresie widmowym od 4 =

=0,4umdo 1 =1,8um,

2, Uktad pomiarow
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Z - zasilacz pradu statego; R, - rezystor ograniczajacy;
V - woltomierz; A - amperomierz; F T - mierzony fototran-
zystor; KS - komora $wiattoszczelna,

3; Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego

a) temperatura w komorze §wiattoszczelnej powinna wy-
nosié t = 25 +5°C,

b) wilgotnoéé wzglgdna w komorze £wiattoszczelnej KS
powinna by¢ nie wigksza niz 75%,

c) komora éwiattoszczelna KS powinna izolowaé fototran-
zystor FT od promieniowania elektromagﬁetycznego © ges=-
to§ci mocy promieniowania wigkszej niz P = 0,1 ,UW/sz w
zakresie widmowym od A =0,1umdo 4 = 1,8 um,

d) miernik pradu A powinien stanowié obwéd zwarty, a

jezeli to nie jest mozliwe, to nalezy uwzglednié¢ spadek na-

piecia na mierniku A; btad powstatly z przyczyn miernika
pradu statego nie powinien byé wigkszy niz £1%,

e) rezystor ograniczajacy R, powinien mie¢ odpowied-
nio duza wartos¢ aby skutecznie zabezpieczyé fototranzy-
stor i amperomierz przed przeciazeniem,

f) woltomierz powinien mieé odpowiednio duza rezystan-
cjg wewnatrzna aby nie bocznikowat obwodu fototranzysto-
ra i amperomierza,

g) w przypadku fototranzystordw z wyprowadzona bazga,
wyprowadzenie bazy musi by¢ odizolowane od napieé ze-

wnetrznych,

4, Kolejno§¢ czynnosci przy pomiarze

a) wtozyé mierzony fototranzystor FT do uchwytu w ko-

morze w sposdb zapewniajacy odpowiednia polaryzacje do

pomiaru Ucpg lub Upg
b) ustawié wymagane natezenie pradu kolektora IC' przy

pomiarze UCEO lub natezenie pradu emitera przy pomiarze

Upco  ©dczytujac wartosé na mierniku A,

c) odczytaé wartoéé napigcia kolektor-emiter U.p, lub

emiter-kolektor UECO na mierniku V,

5, Warunki pomiaru, Norma przedmiotowa powinna o-

kreglad:
a) natezenie pradu I~ przy pomiarze Uipq ,
b) natezenie pradu Iy prazy pomiar-ze'UECO .
c) zalecana wartoéé rezystora ograniczajacego R'O dla

danego fototranzystora,
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INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme = Instytut Technologii
POt

Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum
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2, Autorzy projektu normy - Tadeusz Fornal i inz, Jerzy
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rowa 5,
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